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Stop do wytwarzania kontaktu omowego bazy przyrzadéow
pélprzewodnikowych o szybkim dzialaniu, w szczegélnoSci
diod krzemowych
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Przedmiotem wynalazku jest stop do wytwa-
rzania kontaktu omowego bazy przyrzadéw pot-
przewodnikowych o szybkim dzialaniu, zwlasz-
cza diod krzemowych. Kontakt bazy jest wyko-
nany ze stopu, ktorego podstawowymi skladni-
kami sg srebro i miedz.

W znanych dotychczas przyrzadach péiprze-
wodnikowych nie stosuje sie miedzi jako sklad-
nika stopé6w lub lutowia. Jak wykazaly badania
obecno$¢é miedzi w poélprzewodniku powoduje
bardzo silne obnizenie czasu zycia nos$nikéw oraz
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bazy, z ktéorym stop ma tworzyé kontakt omo-
wy. Ponadto modyfikator moze zawieraé réwniez
pierwiastek ograniczajacy roztwarzalno§é krzeinu
przez stop bazy np. german.

Procentowo stop wedlug wynalazku zawiera
20—30% Cu, 78—68% Ag oraz 2% modyfikatora.
Wyzej wymieniony stop dobrze zwilza krzem w
atmosferze redukujgcej i wtapia sie wen po
plaszczyZnie Kkrystalograficznej (111). Stop dy-
fundujac do obszaru bazy obniza czas zycia nos-
niké6w pradu, co jest w przypadku technologii

odznacza sie bardzo duzg predkoScig dyfuzji. diod szybkich procesem celowym.
Z tego powodu miedZ jest bardzo trudna do za- Stop ten ma drobnoziarnista i jednorodng
stosowania w przyrzgdach péiprzewodnikowych. strukture. W atmosferze redukujacej dobrze

Warunkiem koniecznym dobrej pracy przyrza-
déw poiprzewodnikowych, w szczegdlnosci szyb-
kodzialajgcych diod krzemowych jest uzyskanie
réwnoleglego ukladu elektrod na przyklad zlgcz
p-n i kontaktu bazy w diodzie oraz obnizenie
czasu zycia no$nikow w bazie diody.

Okazalo sie, ze wyzej wymienione warunki
moga by¢é speinione przez zastosowanie stopu
wedlug wynalazku jako kontaktu bazy, przy
czym jednym ze skladnikéw jest miedZz dotych-
czas hnie stosowana.

Wediug wynalazku stop ten zawiera srebro,
miedZz i modyfikator, przy czym modyfikatorem
moze byé pierwiastek donorowy (np. antymon)
lub akceptorowy (np. gal). Rodzaj modyfikatora
jest uzalezniony od typu przewodnictwa krzemu
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zwilza i roztwarza molibden bedacy podstawo-
wym materialem stosowanym na odprowadzenie
elektrody bazy w diodzie krzemowej. Rowniez
dobrze sie lutuje z cyng oraz po zatopieniu do
krzemu nie powoduje powstawania duzych na-
prezefn mechanicznych. Ponadto daje sie tatwo
obrabiaé plastycznie.

Zastrzezenia patentowe

1. Stop do wytwarzania kontaktu omowego bazy
przyrzadéw poélprzewodnikowych o szybkim
dzialaniu, w szczegélnoSci diod krzemowych,
znamienny tym, ze zawiera 20—30% Cu, 78—
68%/0 Ag oraz 2% modyfikatora.
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3. Stop wedlug zastrz. 1—2, znamienny tym, ze
modyfikator zawiera dodatek pierwiastka na
przyklad germanu, ograniczajgcego roztwa-
rzalno$§¢ krzemu przez stop bazy.
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2. Stop wedlug zastrz. 1 znamienny tym, Ze mo-
dyfikatorem jest pierwiastek donorowy (na
przyklad antymon) lub akceptorowy (na przy-

klad gal).
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